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Abstract 



The arranoement has a radiation source (2) for transmitting stimulation radiation (20), and a receiver {Z) for 
radl^SS from the phosphor coating (10). The radiation source is arranged on one side of the earner 
^SSSSSSS^L on the other side A radiation path is formed betwee " ™rw arfr^. 
Active coatina (21 22) is arranged between the source and receiver to reflect at least part of the 
SrJStaSS^Vn independent claim is also included for a method of reading ,nformat,on stored in a 
phosphor coating. 

Data supplied from the esp@cenet database -12 




@ BUNDE3REPUBUK 
DEUTSCHLAND 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



® Patentschrift 
i DE 19859747 C1 



® Aktenzeichen: 198 59747.9-31 
© Anmeldetag: 23. 12. 1998 

© Offenlegungstag; 
@ Veroffentlichungstag 

der Patenterteilung: 24. 2.2000 



<B) Int. CI. 7 : 

H 04 N 1/028 

G 03 B 42/00 
H 01 L 31/00 
H 04 N 5/30 
H 04 N 3/00 



0> 

in 

oo 



Innerhalb von 3 Monaten nach Veroffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden 



Ul 

Q 



® Patentinheber: 

Agfa-Gevaert AG, 51373 Leverkusen, DE 



@ Erfindari 

Gebele, Hsrbert, 82054 Sauerlach, DE; Leblans, 
Paul Dr., Kontich, BE; Muller, Jurgen, 81545 
MOnchen, DE; Thoma, Ralph, Dr., 86167 Augsburg, 
DE 

@ Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betrecht 
gezogene Druckschrlften: 

US 49 53 038 
EP 07 51 200 A1 



® Vorrichtung und Verfahren zum Auslesen von in einer Phosphorschicht abgeapeicherten Informationen 



(g) Es wird eine Vorrichtung (1) und ein Verfahren zum 
Auslesen von in einer Phosphorschicht (10) abgespei- 
cherten Informationen vorgeschlagen. Die Vorrichtung (I) 
emhfilt ein transparentes Triigermaterlal (3), auf das die 
auszulesende Phosphorschicht HO) aufgebracht ist. Mlt- 
tels einer Strahlurgsquelle 12) kann eine Anregungssrrah- 
lung 120) ausgesendt warden, die zum Anregen dor Phos- 
phorschicht (10) dient, so dafc dlese eine Emissionsstrah- 
lung (26) aussendet. Diese Emissionssirahlung (26) Ist mit 
einem Empfangsmittel (3) empfangbar. Die Strahlungs- 
quelle (2) ist dabei auf der einen und das Empfangsmittel 
(3) auf der anderen Seite das transparenten Tracer maten- 
sls (9) angeordnet, wodurch ein Strahlengang zwischen 
dar Strahiungsqueile (2) und dem Empfangsmittel (3) 
f estgelegt ist. 

Erfindungsgemefi 1st in diesem Strahlengang eine Refle- 
xionsschicht (21, 22; 30, 31, 32) zum Reflektieren wenig- 
stens eines Tells der Anregungastrahlung (20) angeorc- 
_ net. 
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Die vorliegenrie Erfinciung bemfft eine Vbrrichtung unci 
cin Vcrfahrcn zum Auslesen von in cincr Phosphorschicht 
abgespeicherten Infonnalionen geuiaB dem Oberbegriif des 
Anspruchs 1 brw. 13. 

Insbesondere fllr medizirische Zwecke wird von einera 
ObjekL beispielsweise einem Patienten, tnittels einer Ront- 
gcnbcstrahlung cin Bild c-rzcugt, das in einer Phosphor- 
schicht als latcntcs Bild abgcspcichcrt wird. Zura Auslesen 
des in der Phosphorschicht abgespeichenen Rontgenstrah- 
lenbildes wird die Phosphorschicht mittels einer Strahlungs- 
quclic angcrcgt. Sic cmiincci aufgrund dicscr Anrcgung 
Licht, das eiae intensity entsprechend des in der Phosphor- 
schichT abgespeicherten Rftntgenstrahlungsbildes aufweist. 
Das von der Phospho-schicht ausgesandte T.icht wird von ei- 
nem Einpfangsmitiel ernpfangen, so daB das in der Phos- 
phorschicht abgespeicherte Ronlgenstfahlungsbild anschlie- 
Bend sichtbar gemacht worden kann. Das Rdntgcnstrah- 
lungsbild kann bcispiclswcisc dirckt auf cincm Monitor dar- 
pcstclli werden. Es ist abcr auch nioglich, das Rontgcnstrah- 
lungshild auf einen spewell flir Rfintgenbilder hergestellten 
ibtogrulisehen RonlKenfilm *u schreiben. Die Phosphor- 
schichten sind ublieherweise auf einem Tragermaierial aui- 
gehrachr, das entweder transparent oder reflsitriererci sain 
kann Bci cincm rcflckticrcndcn Tragcrmaterial sind sowohl 
die SirahLungsquelie aLs auch das Empfangsiuiltel auf ein 
und derseLben Seiie des Tragermateriais angeordnet, nam- 
Uch auf derjenigen Scitc des Tragermateriais, auf der die 
Phosphorschicht argebracht ist. 

1st die Phos:iriorschichr. auf einem transparemen TriLger- 
material angeordnet, so befindet sich die Strahlungsquelle 
auf der einen Seite des Triigennaterials und das Empfangs- 
uiillel auf der gegenllberiiegenden anderen Seiie des Trager- 
materiais. Dicsc Ancrdnung hat insbesondere den Vbrtcil, 
daB cine groBcrc Mcngc- von der angcregten Phosphor- 
schicht ausge sandTer Eraissionss^ahiung von dera Emp- 
fanKSTnillel aufgefar.gen werden kann. F.s isi daher euie hes- 
sere QualiUL bei der Wiedergabe des in der Phosphorschichi 
abtfespeicherten Ronigenstrahltragsbildes inoglich 



Kine Vorrichtung 7.urn Auslesen einer Phosphorschicm. 
die auf einem transparemen Tr&germaterial angeordnet ist, 
ist aus der PaienischriTt US 4,953,038 bekannt. Bei dieser 
bekannten Vorrichtung isl. uuf derjenigen SeiLe ties iransna- 
renten Trugermalerials. aur der keine Phosphorschieru uu - 
gehrachi isu eine Liehlquelle angehrachu mil der eine Tetl- 
uache der Phosphorschicht heleuchiel. wird. Das Triigentia- 
tcriai oiitsamt dec aufgebrachten Phosphorschicht wird cnt- 
lane der Lichiquelle bewegl. Durch die Lichlquelle wird je- 

P. ... , . i i uu ► DimUan Her "Dhrift- 



CCD ein FiLier aiuuordnen. das ail diejenigen Welleniiinger. 
untcrdriickt, die nicht zu der von der Phosphorschicht eruit- 
tierten Strahiung gehoren. Auf diese Weise wird erretchc. 
daB von der Strahlungsqucllc ausgesandtes Licht nicht in die 
CCD gelangi. Ein solches Filler hai allerdings den NachleiL 
daB cs reiativ dick ist 'IVpischcrwcisc bctragt die Dickc ci- 
nes soichen FUters mindestens 0,3 mm. Auf seinem Weg 
durch das Filter wird das von der Phosphorschicht emittierte 
Licht gestrcut. Dies tuhrt dazu, daB die CCD das autgesam- 
mcltc Licht nicht ortsgctrcu dotckticxt odcr sogar von der 
Phosphorschichc emiuierte -Strahiung durch das FUter 'ver- 
loren gehi" und nicht von der CCD detektien werden kann. 
Verzcrxungcn und cine schlcchtc Qualitat der Darstcllung 
sind bei der Sichtbacmachung des R6ntgenstrahlungsbades 

is dielblge. jt A „ , 

Der vorliegenden Brfindung liegt daher die Aurgabe zu- 
grunde. eine Vorrichtung und ein Verfahren zuui Auslesen 
von in einer Phosphorschicht abgespeichenen Momiauo- 
acn anzugeben, so dali cine gutc Qualitat bci der Wicdcr- 
20 gabc der Infocmationcn crmSglicht werden kann. 

Dicsc Aufgabc wird durch die tcchnischc Lchren der An- 
sprttchel oder 13 gelftst. 

Erandungsgemaft wird wenigsiens ein Ted der zuni .Anre- 
gen der Phosphorschicht verwendeten Anregungsstrahlung, 
K reflektiert.. Da7.u soli in dem Strahlengang /wischen Strah- 
lungsqucllc und Ernpfangsraittel cine Rcftcwonsschicht tOr 
die Ariregungsslruhlung angeordnet sein- Solehe Reuexi- 
onsschichten sind ubiicherweise W4 dick: und damix lm Ver- 
gLcich zu den bekannten rUtcrscoichtcn schr dUnn, Mat X ist 
30 hler die Weilenliinge der Anregungsstralilung bez.eichnet. 
die mit der Reflexionsschicht haupwachlich refteknert wer- 
den soil. Die Ausgestaltung der Rettoionsschicht hangt von 
der Charakteristik des Spektrums der Arjregvingsstrahiung 
und der zu reflekderen beabsichligten Wellenlange ab. Die 
Rcrlcxionsschicht kann spczifisch ftir cine bcstiinmtc An- 
wendung hergcswllt werden, Es ist auch rnoglich. mchrerc 
Reflexionsschichten, die evenrueU auf unterschiedhche, zu 
renektiercnde ^Uenlangen ausgelegt sind in dem Strah- 
lengang zwischen Srahl-angsquelle und Enipfangsimttelun- 
zuordnen. Die Renexionsschichten ansich sind bekannt und 
werden vorteilhafterweise als sogenannte dtlnne Schtchten 
hergestellt. Sie sind beispielsweise in dem Opnk-Vachnuch 
"Coniemporarv Oplics for Scienlists and Engineers , Ellen 
Nussbaum «u all. Prentice Hall, Inc., Englewood ClilTs, New 
45 Jersey, 1976. Seiten 182 bis 198 oder in dern Fadjbuch 
•Technische Opl.ik", Prof. Gottfried Schroder, Vogelbuoh- 
Veriag Wur^urg, 6. Auflage : Seilen 108 bis 110, beschne- 
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ben, 

wells eine Vielzahi von benachbatten Punkten der Pbos- so "•JJ^^^J^J^: voUsl 3tndig reflektiert 
Phorschicht, die in Form eines T^difnenrionden Feldes ai«ge 5 and« ^ W^~ S m 5h. ^Reflexions- 
angeordnet sind, gleichzeirig beiichtet Damit. wirfto ^rd _TU « ^^^^^Siingenbe^iche tier Ann.- 

nk a ufgefangen.d l eaufdepemgenJ S ^ •■ ca ^p^hich. beitragen, b«cits vcr 

deui AuTireiren der Anregungssirahlung auT die Phosphor- 
schicht aus der Anregungsstrahlung herausreflektiert wer» 
den. , . . , 

50 Weilerhin isi es rnoglich, zosalzlich vi einer Kellexions- 
schichtcin Filter zum Absorbicrcn der Anregungsstrahlung. 
wis es aus der US 4.953,038 bekannt ist in dera Stranlen- 
eang zwischen Phosphorschicht und cincm Aboiidungsmit- 
lel, wie /.. B. einer Fiberoptik, xum Abhiito der von der 
65 Phosphorschicht emittierten Strahiung v™*™^ 
solche Anordnung ist gegenUber der US 4,953,038 deshalb 
vorteilhaft, da die Filterschicht dflnner ausgestaltet werden 
kann, no dafi niehr von der Phosphorschicht emilUerte Sirali- 



als angeordnet ist, auf der die Phosphorschicht sitzt. Das von 
der Fiberoplik aufgesaiiuuelte Licht wird daruufhin einer 
Charge-Coupled-Device, CCD, zugeleitet. Mirtels far (XX) 
wird ein Abbllri der in cier FnosphorscWcht abgespeichenen 
Infurmalioncn deiektiert. Bei dieser Art des Auslesens von 
in der Phosphorschicht abgcspeichcrtcn Infotmationcn be- 
steht die Mdglicbkeit. daB das von der Strahlungsquelle zurti 
Anrcgcn der Phosphonchicht ausgesandte Licht cbenfalis 
von der Faseropl.ik aufgesamnielv und der CCD zugeieitet 
wird. Dies wUrde dazu fthren, daJi das von der CCD detek- 
iierteRbntgensiraulungsaild stark verrauschtisi. Uuidies 
vermeiden, wird gemiiB der US 4,953,038 vorgeschlagen, in 
den Strahlengung /.wisehen der Phosphorschicht und der 
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lun, a^esaiiuuell and »uf cas Euipiungsmill*! uogebildeL Hen Ausfdhrungsoeispiels einer erfadungsge^ea Ausle- 

k* uisbcsondcrc dMm Bud ta dcr Dar ? Jjl^jJ ^ des ^ Ausrahrungs . 
fccLTvon^ bdspicls in cine ^Ucnrichtung und 

S^und ftoi die der gewilnschten is richtang 7.um Auslesen von in einer Phosphorschicnt abge- 

^Z^Sl^SSS^^mM speichenen Information^ T»ne ^^^oL^ 

^^to^^ffiSe^li-lndil^ renek- LinienlichU,uelk 2 enUxall bier 4096 paraM a. ««>« I*» 
ohorTcSt geboren Oadurch kann Knrissionsstrahlung eine gesamte Bre.te B . Uber d,e Informal^ 

!,u ^ iebe . n ' Zwischen der Pbosphotschicht 10 und der C(D-Zeile 3 

FfcXe penpeklivtehe ************ eines er- <« eine- Fiberoptik 5 angebrachu die rich Uber rik gesan-Le 
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Bteile der CCD-Zeile ersireckl. Die Fiberopik 5 beslein aus lend* Sumuladonsslrahluag 20 von diesen nadelfdriiugen 

SkaW vofp^S ncbcncLnanto angcordnctcn KristalUtstrukturcn wcitgchcnd ohnc &touung m cincm 

?Sn^ extern d? S f von den einrelnen Inge^.en Factum weirergeleitet werden una Ae von town 

SS'tepShonchleht 10 ausgcsandtc Strahlung cr- Farbzcntrum. nach dcr Ajmgupg durch d» Station - 

SS^K5fS52^1iS^5 Sidings flr die vorLiegende Erfindung nichu ^wendig 

chc HboSS riod I hinlanglich bckannt und konncn bri- sondem vorteiltaft Es ist auch moghch d c Erfindung nut 

SSSSS^SSS^ fiber optic faceplates" von tf eincm hcrMchca Phosphor onno nadcltonmgc Knsta, 

derFirmaScnoUbezoeen werden. Aa SteUe derFibecoptik. Utstrukrar einzusetzen. 

?Sau^ HrfindungsgemaB ist m,a zwischet ,oer K^™*"** 

Sc^iascn-^ ode- doc Anordnung ^J^&lSSSSS^S^i 

^S^S^^^^Y^B ■, SSSo— n 8 20angeordnet.. Mit diesen beiden 

S^S^^S^linionBdn^cllc 2 und CCD- schicht 10 an. Dadurcb vrfrd von da ' ^osphorschicto :M 

3 fSSSSli i die Abbildung q der gespeicherten eh* ^ 

Bildinfommdoaen. d. h. Anregung des Phosphors und Eap- ehend ebenlalb von der CCD-Ze Jj*J5J2*£. 

fanTder etniuierten Slrehlung, genau aufcinHnder abge- dutch kunn vorleilhtdlerweise die Quahiat bei uer TOeder 

SS lta Xertenrichtung B. Die 1 *nienlichtqueUe2 uf Me treffenden itimulananmrehlung 20 iridnm. 

sowirddiesesFarb^ntrunrMunHrmUierenvonl^hlange- her we,lerh,n *«« te n *^^^£tK 

Tn der Fin 2 sind so'che Furb/enlren in der Phosphor- und wlinle ebenfalls von der CCT-7*ile3 delekUert wercum. 

3c£ 10 bds'picS ^t ciacr Pfcilspitzc und dem lie sofcrn nicht die zwcito lfcttcxionssctacht 22 vorgeschen 

2£taMS^»«nfc W«btohll0 ware, die dazu diem von der ™ ^ e ~^g 

amwgS^^ 50 durchgelassene Snmutanonsstrahlung 20 ar 

au tat allerdings ^f^^^^SSiSS- 

-edeutet daB cine Viclzahl von parallel ncbcncinandcr an- Rcflcxionssch-cbt 23 angebracht, die die von dcr WJ" 

^Iffi^K^fc*- 25 bezeichnet. s^ahlung wird daher ^^J^SSSSS 
STherei. S ohen beschrieben. kann die senkrechl einfal- reP.ek.ietl und >n d,e Phosphorschiehl 10 , U ruckgen,hiel. 
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Alii diese Weise wird die Menge der von der CCD-Zeile 3 
dctctoicrtcn Hinissionsstrahlung wcitcr crhfihu was eben- 
falls zu einer hesseren BiUttarsrellungsqualirSf fUhrt. 

Rcficxionsschichtcn, die zum Rcflckdcrcn dcr Stimulan- 
onssurahlung 20 dienen, konnen ebenCalis an anderen sieilen 
dec crfindungsgcmaBcn Auslescvorrichtung angebracht 
seia. Es ist nichi notwendigerweise so, daB soiche Reflexi- 
onsschichten zwischen der Phospnorseaicht 10 und der Fi- 
beroptik 5 angebracht scin oiusscn, wlc dies bci dem Aus- 
riihmgsbcispicL gcaiiiii dcr Fig. 2 dargcstcllt ist. Mg. 3 
zeigt eine Schemaansichi ernes zweiten Ausfttiirungsb ex- 
spiels der erhndungsgernatten Auslesevorrichtung. Die Aus- 
lescvorrichtung 1 ist dabci in Zeilcnrichtung dargcstcll:. 
Beispielhaft ist hier eine der Laserdioden 6 dargestellt, de- 
ren Laserstrahlung 20 vor, der Wsussierlinse 21) durch den 
transparenten Triiger 9 auf die Phosphorschicht 10 fokus- 
sierl wird Wie bereils oben beschrieben emitlierl die Fhos- 
phorscaicht 10 aufgrund der Siimulalionsslrahiurig erne 
Hinissionsstrahlung. die Ubcr die Fiberoptik 5 dcr CCD- 
Zcile 3 zugtfuhrt wird. Bcispiclhaf t ist in dcr Fig, 3 cine dcr 
Fiberoptikfascrn 8 dcr Fiberoptik 5 dargestellt, Die von der 
Phosphorschicht ausgegebene Timissionsstrahlung 26 wird 
dabei durch diese Fiberopdklaser 8 eineui Fotodetektor 4 
der CCD-Zeile 3 zugefuhrl. Dieser Fotodetektor 4 ist bier in 
der Fig. 3 stettvertretend fur die restlichen rotoderektoren 
dcr CCD-Zeile 3 dargcstclt. 

In der Ausksevorriehtung 1 geiufiS der Fig. 3 ist zwi- 
schen der Phosphorschicht 10 und der Fiberoptik 5 eine Re- 
flcxionsschicht 31 fur die Stimulationsstrahlung 20 ange- 
bracht Zusifczlich 7U dieser Reflexionsschicht 31 ist zwi- 
schen der Fiberoptik 5 und der CCD-Zeile 3 eine weitere 
Heflexionsschicht 32 fiir die Stimulationsstrahlung vorhart- 
den. Die beiden Reflexionsschichten 31 und 32 errulicn cie 
gleiche Funktion wie die Reflexionsschichten 21 und 22 ge- 
rnaB ccs Ausfuhrungsbeispicls dcr I'ig. 2. lis ist auch mog- 35 
lich. anstcllc dcr Reflexions schicht 31, die zwischen Phos- 
pnorscnicht 10 und Fiberoptik 5 angebracht ist, ausschlieB- 
lich /.wisehen der Fiberoplik 5 und der CCD-Zeile 3 cme 
oder utehrere Reflexionsschichten anzubringen. Das An- 
bringen von Reflexions schkhten, wie der Reflexionsschicht 
32, zwischen Fiberoptik 5 und CCD-/eite 3 hat den Vorteil, 
daB die Anordnung der Reflexionsschicht an dieser Srelle 
techniseh einf aeher realisiert werden kunn. 

Tn dem /.weilen Ausfuhrungsheispiel gernaB der Fig. 3 isi 
weiterhin zwiHchen der T.inienlichtquelie. beispielhafl. dar- 
geslellt durch eine der Userdiocbn 6. und der Phosphor- 
schicht 10 eine- wellenlar.genselektive ReHexionsschichL 30 
zum Rcflekticrcn von bestiniuitcn WcUenlangcnbcrcichcn 
der Siimulaiionsstrahlung 20 angebracht. Ini vorliegenden 
zweiten AusfUhrungsbeispiel ist diese wellenlangenseLek- so 
tive Reflexionsschicht 30 an der rokussierlinse 7 angeord- 
net. Es ist aher ebenso moglich, eine soiche Reflexions- 
schicht an einer antieren Stelle /wisehen tier Unienlicht- 
quelle und der Phosphorschicht 10 anzubringen. Hs wurde 
festgestellL da3 die zurn Stimulieren der Phosphorschicht 55 
10 vcrwcndctc Limcnlicbtqucllc, die cine Viclzahi von La- 
serdioden aufweisL neben dem zum Anregen der Phosphor- 
schicht verwendbaren Wellentangenbereichen ebenfalls ei- 
nen sehr geringen Anteil irn infraroten Welleniangenbereich 
des Speklrums uufweisl. Soiche infruroien WelLenlUngen 
sind mcht zum Anrcgcn dcr Phosphorschicht verwendbar, 
sondern vetandern vielrnehr das Enussionsverhalten der 
Phosphorschicht auf schadlichc Art und Wctsc. Es ist dahcr 
vorleilhafi. s<ilche inrraroten Wellenlangenbereiche nichL 
auf die Phosphorschicht 10 trerYen zu Ussen. Dies erfolgt 65 
auf leehnisch besonders, eimache Art und Weise. indem 
eine soiche wellenlangensciekdve Reflexionsschicht 30 in 
den Strahlengang /wischen T.inienlichlquelle und Phosphor- 



scmcht eingebracht wird. 
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1. Vorrichtung (1) zutn Auslesen von in einsr Phos- 
phorschicht U0) abgcspcichcrtcn Infonnarioncn mit 
_ einem transparemen Tragermateriat (9), auf das 
die auszutesende Phosphorschicht (10) aufge- 
bracht ist, 

einer StrahLungsquelic (2) zum Ausscndcn ei- 
ner Anregungsstrahiung (20) 

und 

cincm Empfangsmincl (3) zum Eniptangen ei- 
ner von der Phosphorschicht (10) ausgesandten 
limissionsstrahlung (26), wobei 
- die Strahlungsquelle (2) auf der einen und das 
EmprangsiniUel (3) auf der anderen Seiie des Tni- 
genuuterials (9) angeordnel ist, wodurch ein 
Strahlcngang zwischen Strahlungsqucllc (2) und 
Enipfaagsuiittcl (3) fcstgclcgt ist, 
dadurch gekeimzeichnet, daC in dcin Strahlengang 
zwischen Strahlungsqueile (2) undRmpfangsmittel (3) 
eine ReClexionsschieht (21, 22; 30, 31, 32» zun L Reflek- 
deren wenigslens eines Tbils der Anregungsslrahiung 
(20) angeordnet ist. 

2, Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnel, duB die Reflexionsschicht (21. 22; 31. 32) 
zwischen Phosphorschicht (10) und Empfangsminei 
(3) angeordnet ist. 

3, Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die die Reflexionsschicht (30) zwischen 
Strahlungsauelle (2) und Phosphorschicht (10) ange- 
ordnet und so ausgestaitet ist, daB sie einen Wbllenlito- 
genbereich der Anregungsslnihlung (20) reflektierU der 
nicht zum Anrcgcn dcr Phosphorschicht (10) dicnt. 

4, Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gckenn- 
zeichnet, daB sie wenigstens zwei Reflexionsschichten 
(21 22: 30, 3t , 32) aufweisu von denen die eine (21 , 2; 
31, 32) zwischen Phosphorschicht (10) und Empfangs- 
miuel (3) und von denen die andere (31) zwischen 
Strahlungsqueile (2) und Phosphorschicht (10) ange- 
ordnet und so ausgestaitet ist, daS sie einen WellenlSn- 
genbereich der Aiiregungssirahlung (20) refiekderLder 
nichl. mm Anregen tier Phosphorschicht (10) dienl. 

5, Vbrriehlung nach eineui der vorhergehenden An- 
sprOche, diuiurch gekenn/eichneU daB das TVugennate- 
rial (9) mil der Phosphorschicht (10) ^l in der Vor- 
richtung (1) angeordnet ist. 

6, Vorrichung nach eineui der vorhergehenden An- 
sprtiche, dadurch gekennzeichnet daB die vStrahlungs- 
quelle (2) auf der der Phosphorschicht (10) abgewand- 
ten Seite des Trlgermaterials (9) und das Ernpfangs- 
tnittel (3) auf der tier Phosphorschicht (10) zugewand- 
ten Seite des 'Mgermaterials (9) angeordnet ist und 
zwischen der Phosphorschicht (10) und dem fimp- 
tangsmitTcl (3) cin optisches AbbUdungsmincl (5) vot- 
gesehen ist, mit dem von der Phosphorschicht (10) aua- 
gesandtB Kmissionsstrahlung (26) erfaBhar und auf das 
Umpfangsmittel (3) ahbildbar ist, 

7, Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zcichnct, daB das Abbildungsmittcl (5) Ucbiwcllculci- 
ter aufweist. 

8. Vorrichtung nach cincm dcr vorhergehenden An- 
sprUehe, diuiurch gekennr-eichneU ikB die Strahlungs- 
quelle (2) eine Linienlichtqueiie zum Anregen einer 
einzigen Zeile der Phosphorschichi (10) ist und das 
EmpfangsmitteL (3) eine Vielzohi von Punktelementen 
(4) /.utu punktweisen Enipfangen von EmissionssLrah- 
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king (26) aufweisu wobei von tier angercglen Zeiie tier 
Phosphorschicht (10) ausgesandtc EmissionsstrahLung 
(26) durch die Punkrelemente (4) gleichzemg emp- 
fangbar ist, so da3 das Auslcscn dcr Phosphorschicht 
(10) zeiienweise erfolgl. 5 

9. Vorrichtung nach cincm dec vorhcrgchcndcn An- 
sprllche, dadurch gekennzeichnet, dafl die Phosphor- 
schicht (10) eine nadelfdrmige Kristailitstrukwr hat. 

10. Vorrichtung nach cincm dcr AnsprUchc G bis 9 ? da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Rerlcxionsschicht (32) l0 
zwischen dem Abbiidungsmittei (5) und dem Emp- 
fangsmittei (3) angeordnet ist. 

11. Vorrichtung nach cincm dcr vorhcrgchcndcn An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dafi zwischen Strah- 
lungsquelle (2) una Phosphorschicht (10) eine weicere * 
Renexionsschicht (23) 7,um Reflektierer. von von der 
Phosphorschicht (10) ausgesandier EniissionssurahUing 
(26) angeordnet ist. 

12. Vorrichtung nach emeni dcr vorhccgchcadcn An- 
sprUchc, dadurch gekennzeichnet, daB die Strahiungs- 20 
quelle (2) und das Eropfangsmittcl (3) starr mitcinan- 
der verbunden sind und die Vorrichtung ein Antriebs- 
miuel (13) aufweisu mil dem zwischen derSlrahlungs- 
queiLe (2) und dem Einpfangsiniilei (3) einereeils und 
der Phosphorschicht (10) andererseta eine Relativhe- 23 
wcgung in cine Transportrichrung (B) ausfuhrbar ist. 

13. Verfahren zuiu Auslesen von in einer Phosphor- 
schicht (10) abgespeicherten Infonnarionen, bei dem 

- cine Anrcgungsstrahlung (20) in Richtung ci* 
nes Iransparenten Tragermaterials (9) ausgesendet 30 
wird, auf das die aus7.u!esende Phosphorschicht 
(10) aufgebracht ist, 

die Phosphorschicht (10) daraufhin eine Emis- 
sionsstxahlung (26) ausseadeu und 

- die von dcr Phosphorschicht (10) ausgesandten us 
iiinissionsstrahhing (26) ernpfangen wird, 

dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens ein Teil der 
Anregungsslrahlung (20) reflektierl winl 
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